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Energetyczny model pasmowy ciata stalego

pasmo przewodnictwa pasmo przewodnictwa

A

Y Wg=2eV przerwa energetyczna
"Wg<2eV przerwa energetyczna

\ 4

pasmo walencyjne / pasmo walencyjne /

metale potprzewodniki izolatory

energia elektronu
pasmo walencyjne

Pétprzewodniki typu ,,n” i ,,p”

jonizacja atomu Si i
U U U powstanie ,dziury”

oS oS { s
[} () B
e & e 8 o  _ o)
“OSiE_oP @ _9siE_osi¢_ “DSiE_®B X ®Si{E®
O (o) e ﬂ ﬂ ﬂ o) m
& \ U brakujacy elektron
_OSi @_ piaty elektron atomu —9)Si (&_ dla wigzania B-Si
() fosforu, tatwy do O
oderwania

Mechanizmy transportu nosnikow (przewodzenia pradu) w
potprzewodnikach:

unoszenie w polu E; J, =qnu, =qnukE

< E elektron

® 6 06 06 06 O 06 0 0 0 o i

® 6 06 6 O 06 06 0 0 0 01

e 6 o ® 06 06 06 0 0 O 1;

dziura

dyfuzja; J, =qD,0n > gD, dn/dx




